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Список сокращений

АЗУ ассоциативное запоминающее устройство;

САМ content-addressable memory;

TCAM ternary content-addressable memory;

RAM random access memory;

МОП структура металл-оксид-полупроводник;

^МОП структура металл-оксид-полупроводник с электронной проводимостью;

РМОП структура металл-оксид-полупроводник с дырочной проводимостью;

КМОП комплементарная структура металл-оксид-полупроводник;

ИМС интегральная микросхема;

ОЗУ оперативное запоминающее устройство;

СОЗУ статическое оперативное запоминающее устройство;

САПР система автоматизированного проектирования;

СБИС сверхбольшая интегральная схема;

DICE dual interlocked storage cell;

STG DICE spaced transistor groups dual interlocked storage cell;

XOR exclusive OR;

Inv inverter;

TRInv tristate inverter;

TCAD technology computer aided design;

6Т шести-транзисторный;

BL bit line;

WL word line;

SL search line;

ML match line;

TLB translation lookaside buffer;

NAND NOT AND;

SPICE simulation program with integrated circuit emphasis;

CL combinational logic;

CLK clock;

BM block of matching;

BMM block of matching and masking;

tt typical-typical;
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